Форма 1                                  
Предварительная потребность В ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМАХ (ИМС) на 2017 ГОД

Наименование предприятия    ____________________________________________________________________________________________________
	№


	Обозначение
	Технические условия
	Функциональный аналог (прототип)
	1 квартал
 шт.
	2 квартал
шт.
	3 квартал
шт.
	4 квартал
шт.
	Потребность на 2017 г. шт.

	8-разрядные микроконтроллеры

	1. 
	Н1830ВЕ31
	АЕЯР.431280.070ТУ
	80С31 (Intel)
	
	
	
	
	

	2. 
	Н1830ВЕ51
	АЕЯР.431280.070ТУ
	83С51 (Intel)
	
	
	
	
	

	3. 
	1830ВЕ91Т
	АЕЯР.431280.374ТУ
	83С51 (Intel)
	
	
	
	
	

	4. 
	1882ВЕ53У
	АЕЯР.431280.286-02ТУ
	AT89S8253 (Atmel)
	
	
	
	
	

	5. 
	1882ВМ1Т
	АЕЯР.431280.909ТУ
	83С51 (Intel)
	
	
	
	
	

	6. 
	1887ВЕ4У
	АЕЯР.431280.537ТУ
	ATmega8535 (Atmel)
	
	
	
	
	

	7. 
	1887ВЕ7Т
	АЕЯР.431280.910ТУ
	ATmega8535 (Atmel)
	
	
	
	
	

	8. 
	1887ВЕ1У
	АЕЯР.431280.537ТУ
	ATmega8535 (Atmel)
	
	
	
	
	

	16-разрядные микроконтроллеры

	9. 
	1874ВЕ36
	АЕЯР.431280.169ТУ
	83C196KB-12 (Intel)
	
	
	
	
	

	10. 
	Л1874ВЕ36
	АЕЯР.431280.169ТУ
	83С196КВ-12 (Intel)
	
	
	
	
	

	11. 
	1874ВЕ7Т
	АЕЯР.431280.903ТУ
	83С196КВ-12 (Intel)
	
	
	
	
	

	12. 
	1874ВЕ76Т
	АЕЯР.431280.346ТУ
	TN87С196KC-20 (Intel)
	
	
	
	
	

	13. 
	1874ВЕ86Т
	АЕЯР.431280.496ТУ
	87С196МС (Intel)
	
	
	
	
	

	14. 
	1887ВЕ3Т
	АЕЯР.431280.674ТУ
	на базе ядра C166SV1.2
	
	
	
	
	

	16-разрядные микроконвекторы

	15. 
	1874ВЕ96Т
	АЕЯР.431280.835ТУ
	на базе архитектуры MCS-96
	
	
	
	
	

	Радиационно-стойкие микроконтроллеры

	16. 
	1830ВЕ32У 

(8-разр., Uп=5 В)
	АЕЯР.431280.378ТУ
	Н1830ВЕ31 (НИИЭТ)
	
	
	
	
	

	17. 
	1830ВЕ32АУ 

(8-разр., Uп=3.3В)
	АЕЯР.431280.378ТУ
	Н1830ВЕ31 (НИИЭТ)
	
	
	
	
	

	18. 
	1874ВЕ05Т (16-раз.)
	АЕЯР.431280.575ТУ
	1874ВЕ06Т (НИИЭТ)
	
	
	
	
	

	Процессоры цифровой обработки сигналов

	19. 
	1867ВМ2
	АЕЯР.431200.077-02ТУ
	TMS320C25 (Texas Instr.)
	
	
	
	
	

	№


	Обозначение
	Технические условия
	Функциональный аналог (прототип)
	1 квартал

     шт.
	2 квартал

     шт.
	3 квартал

     шт.
	4 квартал

     шт.
	Потребность на 2017 г. шт.

	20. 
	Л1867ВМ2
	АЕЯР.431200.077-02ТУ
	TMS320C25 (Texas Instr.)
	
	
	
	
	

	21. 
	 1867ВЦ2АТ
	АЕЯР431280.371ТУ
	TMS320C50 (Texas Instr.)
	
	
	
	
	

	22. 
	 1867ВЦ4Т
	АЕЯР.431280.373ТУ
	TMS320С542 (Texas Instr.)
	
	
	
	
	

	23. 
	 1867ВЦ5Т
	АЕЯР.431280.536ТУ
	TMS320F240 (Texas Instr.)
	
	
	
	
	

	24. 
	1867ВМ7Т
	АЕЯР.431280.901ТУ
	TMS320C25 (Texas Instr.)
	
	
	
	
	

	25. 
	1867ВЦ6Ф
	АЕЯР.431280.654ТУ
	TMS320C30 (Texas Instr.)
	
	
	
	
	

	Цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП)

	26. 
	1273ПА4Т
	АЕЯР.431320.508ТУ
	AD9764AR (Analog Devices)
	
	
	
	
	

	27. 
	1273ПА5У
	АЕЯР.431320.675ТУ
	AD9772A (Analog Devices)
	
	
	
	
	

	28. 
	1273ПА6У
	АЕЯР.431320.676ТУ
	AD9755 (Analog Devices)
	
	
	
	
	

	29. 
	1273ПА7Т
	АЕЯР.431320.677ТУ
	AD9744 (Analog Devices)
	
	
	
	
	

	30. 
	1273ПА12Т
	АЕЯР.431320.907ТУ
	
	
	
	
	
	

	Аналого-цифровые преобразователи (АЦП)

	31. 
	1273ПВ19Т

(16 разр., Uп=5В)
	АЕНВ.431320.002ТУ
	AD73360 (Analog Devices)
	
	
	
	
	

	Интерфейсные схемы

	32.
	1273ПП1Т

(кодек)
	АЕЯР.431320.666ТУ
	TLC320AC02 (Texas Instr.)
	
	
	
	
	

	Преобразователи напряжения

	33.
	1273ПН1Т1
	АЕЯР.431320.667ТУ
	
	
	
	
	
	

	34.
	1273ПН1БТ1
	АЕЯР.431320.667ТУ
	
	
	
	
	
	


ИМС ОАО «НИИЭТ» запуск в серию запланирован в 2017 г.
	№

п/п
	Обозначение
	Тип приёмки
	Технические условия
	Функциональный аналог (прототип)
	Срок запуска
	1 квартал
шт.
	2 квартал
шт.
	3 квартал
шт.
	4 квартал
шт.
	Потребность на 2017г. шт.

	                  8-разрядные микроконтроллеры

	  1.
	1887ВЕ6Т
	5
	АЕЯР.431280.904ТУ
	1887ВЕ2Т 

ФГУП НИИЭТ
	
	
	
	
	
	

	  2.
	1874ВЕ8Т
	5
	АЕНВ.431280.037ТУ
	
	
	
	
	
	
	

	  3.
	1887ВЕ9Т
	5
	АЕНВ.431280.098ТУ
	
	
	
	
	
	
	

	  4.
	1906ВМ016
	5
	АЕНВ.431280.039ТУ
	
	1 кв. 2017
	
	
	
	
	

	  5.
	1921ВК01Т
	5
	АЕНВ.431280.098ТУ
	LM4F132 (Texas Instruments)
	1 кв. 2017
	
	
	
	
	

	
	Процессоры цифровой обработки сигналов

	6.
	1867ВМ7Т
	5
	АЕЯР.431280.901ТУ 
	TMS320C25 (Texas Instr.)
	
	
	
	
	
	

	7.
	1867ВМ8Т
	5
	АЕЯР.431280.900ТУ
	TMS320C54х (Texas Instr.)
	
	
	
	
	
	

	8.
	1867ВЦ8Ф
	5
	АЕЯР.431280.969ТУ
	TMS320С40 (Texas Instr.)
	
	
	
	
	
	

	9.
	1867ВЦ9Т
	5
	АЕНВ.431280.038ТУ
	TMS320f240 (Texas Instr.)
	
	
	
	
	
	

	 10.
	1867ВЦ10Т
	5
	АЕНВ.431280.099ТУ
	TMS320f240 (Texas Instr.)
	
	
	
	
	
	

	 11.
	1867ВЦ11Ф
	5
	
	TMS320С30 (Texas Instr.)
	
	
	
	
	
	

	 12.
	 1867ВМ9Ф
	5
	АЕЯР.431280.902ТУ
	TMS320C40 (Texas Instr.)
	
	
	
	
	
	

	 13.
	1273ПА11Т
	5
	АЕЯР.431320.906ТУ
	
	
	
	
	
	
	

	 14.
	1273ПА13Т
	5
	АЕЯР.431320.908ТУ
	
	
	
	
	
	
	

	 15.
	К5537ВВ015 (четырехканальныйвысокоскоростной передатчик)
	5
	КФДЛ.431323.010
	SN65LVDS31

(Nexas Instr.)
	1 кв. 2017
	
	
	
	
	

	 16.
	К5537ВВ015

(четырехканальный высокоскоростной приемник)
	5
	КФДЛ.431323.011
	SN65LVDS32

(Nexas Instr.)
	1 кв. 2017
	
	
	
	
	


Покупатель:                                                                                                                             Начальник _________ВП МО РФ
_____________________________________________                                                          ____________________/____________________
____________________/________________________
Форма 2                                 

Предварительная потребность в  ВЧ и СВЧ ИЗДЕЛИЯХ

Наименование предприятия    ___________________________________________________________________________________________________

	№ п/п
	Обозначение
	Основные параметры (рабочая частота, выходная мощность, напряжение питания)
	Технические условия
	1 квартал

шт.
	2 квартал

шт.
	3 квартал

шт.
	4 квартал

шт.
	Потребность на 2017 г. шт.

	Полевые ВЧ и СВЧ мощные транзисторы с приемкой "5"

	1. 
	2П826АС
	30 МГц, 600 Вт, 50 В
	АЕЯР.432150.367ТУ
	
	
	
	
	


	2. 
	2П821А
	175 МГц, 5 Вт, 28 В
	АЕЯР.432140.315ТУ
	
	
	
	
	

	3. 
	2П821Б
	175 МГц, 30 Вт, 28 В
	АЕЯР.432140.315ТУ
	
	
	
	
	

	4. 
	2П979А
	230 МГц,60 Вт, 28 В
	АЕЯР.432150.249ТУ
	
	
	
	
	

	5. 
	2П979Б
	230 МГц,150 Вт, 28 В
	АЕЯР.432150.249ТУ
	
	
	
	
	

	6. 
	2П979В
	230 МГц, 300 Вт, 50 В
	АЕЯР.432150.249ТУ
	
	
	
	
	

	7. 
	2П819А
	230 МГц, 300 Вт, 28 В
	АЕЯР.432140.234ТУ
	
	
	
	
	

	8. 
	2П981А
	500 МГц, 5 Вт, 12.5 В
	АЕЯР.432140.317ТУ
	
	
	
	
	

	9. 
	2П981БС
	500 МГц, 10 Вт, 12.5 В
	АЕЯР.432140.317ТУ
	
	
	
	
	

	10. 
	2П981ВС
	500 МГц, 20 Вт, 12.5 В
	АЕЯР.432140.317ТУ
	
	
	
	
	

	11. 
	2П978А
	500 МГц, 5 Вт, 28 В
	АЕЯР.432150.248ТУ
	
	
	
	
	

	12. 
	2П978Б
	500 МГц, 10 Вт, 28 В
	АЕЯР.432150.248ТУ
	
	
	
	
	

	13. 
	2П978В
	500 МГц, 20 Вт, 28 В
	АЕЯР.432150.248ТУ
	
	
	
	
	

	14. 
	2П978Г
	500 МГц, 40 Вт, 28 В
	АЕЯР.432150.248ТУ
	
	
	
	
	

	15. 
	2П978Д
	500 МГц, 80 Вт, 28 В
	АЕЯР.432150.248ТУ
	
	
	
	
	

	16. 
	2П977А
	500 МГц, 150 Вт, 28 В
	АЕЯР.432140.233ТУ
	
	
	
	
	

	17. 
	2П998А
	500 МГц, 35 Вт, 28 В
	АЕЯР.432150.541ТУ
	
	
	
	
	

	18. 
	2П998БС
	500 МГц, 150 Вт (Kур=15 дБ), 28 В
	АЕЯР.432150.541ТУ
	
	
	
	
	

	19. 
	2П980А
	860 МГц, 6.5 Вт, 28 В
	АЕЯР.432140.316ТУ
	
	
	
	
	

	20. 
	2П980БС
	860 МГц, 150 Вт, 32 В
	АЕЯР.432140.316ТУ
	
	
	
	
	

	21. 
	2П986А
	1000 МГц, 2 Вт, 12.5 В
	АЕЯР.432150.487ТУ
	
	
	
	
	

	22. 
	2П986Б
	1000 МГц, 5 Вт, 12.5 В
	АЕЯР.432150.487ТУ
	
	
	
	
	

	23. 
	2П986В
	1000 МГц, 10 Вт, 12.5 В
	АЕЯР.432150.487ТУ
	
	
	
	
	

	24. 
	2П986Г
	1000 МГц, 20 Вт, 12.5 В
	АЕЯР.432150.487ТУ
	
	
	
	
	

	25. 
	2П986Д
	500 МГц, 40 Вт, 12.5 В
	АЕЯР.432150.487ТУ
	
	
	
	
	

	26. 
	2П986ЕС
	500 МГц, 80 Вт, 12.5 В
	АЕЯР.432150.487ТУ
	
	
	
	
	

	27. 
	2П9110А
	1550 МГц, 10 Вт (имп.), 50 В
	АЕЯР.432150.625ТУ
	
	
	
	
	

	28. 
	2П9110Б
	1550 МГц, 35 Вт (имп.), 50 В
	АЕЯР.432150.625ТУ
	
	
	
	
	

	29. 
	2П9110В
	1550 МГц, 50 Вт (имп.), 50 В
	АЕЯР.432150.625ТУ
	
	
	
	
	

	30. 
	2П9110Г
	1550 МГц, 100 Вт (имп.), 50 В
	АЕЯР.432150.625ТУ
	
	
	
	
	

	31. 
	2П9110Д
	1550 МГц, 200 Вт (имп.), 50 В
	АЕЯР.432150.625ТУ
	
	
	
	
	

	32. 
	2П9110ЕС
	1550 МГц, 370 Вт (имп.), 50 В
	АЕЯР.432150.625ТУ
	
	
	
	
	

	33. 
	2П9111А
	500 МГц, 80 Вт (CW), 28 В
	АЕЯР.432150.626ТУ
	
	
	
	
	

	34. 
	2П9111БС
	500 МГц, 150 Вт (CW), 28 В
	АЕЯР.432150.626ТУ
	
	
	
	
	

	35. 
	2П9111ВС
	500 МГц, 250 Вт (CW), 28 В
	АЕЯР.432150.626ТУ
	
	
	
	
	

	36. 
	2П9115АС
	1030-1090 МГц, 500 Вт (имп.), 50 В
	АЕЯР.432150.651ТУ
	
	
	
	
	

	37. 
	2П9116А
	1030-1090 МГц, 30 Вт (имп.), 50 В
	АЕЯР.432150.652ТУ
	
	
	
	
	

	38. 
	2П9116Б
	1030-1090 МГц, 110 Вт (имп.), 50 В
	АЕЯР.432150.652ТУ
	
	
	
	
	

	39. 
	2П9116В
	1030-1090 МГц, 300 Вт (имп.), 50 В
	АЕЯР.432150.652ТУ
	
	
	
	
	

	40. 
	2П9112А
	400 МГц, 30 Вт, 50 В
	АЕЯР.432150.626ТУ
	
	
	
	
	

	41. 
	2П9120АС
	500 МГц, 500 Вт (имп.), 50 В
	АЕЯР.432150.695ТУ 
	
	
	
	
	

	42. 
	2П9120БС
	500 МГц, 1000 Вт (имп.), 50 В
	АЕЯР.432150.695ТУ
	
	
	
	
	

	43. 
	2П9120ВС
	500 МГц, 1200 Вт (имп.), 50 В
	АЕЯР.432150.695ТУ
	
	
	
	
	

	Биполярные ВЧ и СВЧ мощные транзисторы с приемкой "5"

	44. 
	2Т9175А
	200 - 512 МГц, 0.5 Вт, 7.5 В
	АЕЯР.432150.125ТУ
	
	
	
	
	

	45. 
	2Т9175Б
	200 - 512 МГц, 2 Вт, 7.5 В
	АЕЯР.432150.125ТУ
	
	
	
	
	

	46. 
	2Т9175В
	200 - 512 МГц, 5 Вт, 7.5 В
	АЕЯР.432150.125ТУ
	
	
	
	
	

	47. 
	2Т9188А
	200 - 470 МГц, 10 Вт, 12.5 В
	АЕЯР.432140.154ТУ
	
	
	
	
	

	48. 
	2Т9197А
	400 - 870 МГц, 2 Вт, 12.5 В
	АЕЯР.432150.211ТУ
	
	
	
	
	

	49. 
	2Т9197Б
	400 - 870 МГц, 5 Вт, 12.5 В
	АЕЯР.432150.211ТУ
	
	
	
	
	

	50. 
	2Т9197В
	400 - 870 МГц, 15 Вт, 12.5 В
	АЕЯР.432150.211ТУ
	
	
	
	
	

	51. 
	2Т9128АС
	100 - 200 МГц, 200 Вт, 28 В
	аАО.339.711ТУ
	
	
	
	
	

	52. 
	2Т904А/ВЭ
	100 - 400 МГц, 3 Вт, 28 В
	АЕЯР.432140.445ТУ
	
	
	
	
	

	53. 
	2Т9153АС
	390 - 840 МГц, 15 Вт, 28 В
	АЕЯР.432149.024ТУ
	
	
	
	
	

	54. 
	2Т9153БС
	390 - 840 МГц, 50 Вт, 28 В
	АЕЯР.432149.024ТУ
	
	
	
	
	

	55. 
	2Т9155А
	150 - 860 МГц, 15 Вт, 28 В
	АЕЯР.432150.051ТУ
	
	
	
	
	

	56. 
	2Т9155Б
	150 - 860 МГц, 50 Вт, 28 В
	АЕЯР.432150.051ТУ
	
	
	
	
	

	57. 
	2Т9155В
	150 - 860 МГц, 100 Вт, 28 В
	АЕЯР.432150.051ТУ
	
	
	
	
	

	58. 
	2Т9156АС
	650 - 1000 МГц, 15 Вт, 28 В
	АЕЯР.432150.052ТУ
	
	
	
	
	

	59. 
	2Т9156БС
	650 - 1000 МГц, 50 Вт, 28 В
	АЕЯР.432150.052ТУ
	
	
	
	
	

	60. 
	2Т9164АС
	1030 - 1090 МГц, 300 Вт (имп.), 50 В
	АЕЯР.432150.101ТУ
	
	
	
	
	

	61. 
	2Т9195БС
	720 - 1150 МГц, 500 Вт (имп.), 50 В
	АЕЯР.432150.209ТУ
	
	
	
	
	

	62. 
	2Т9197А
	400 - 870 МГц, 2 Вт, 12.5 В
	АЕЯР.432150.211ТУ
	
	
	
	
	

	63. 
	2Т9197Б
	400 - 870 МГц, 5 Вт, 12.5 В
	АЕЯР.432150.211ТУ
	
	
	
	
	

	64. 
	2Т9197В
	400 - 870 МГц, 15 Вт, 12.5 В
	АЕЯР.432150.211ТУ
	
	
	
	
	

	65. 
	2Т9128АС
	100 - 200 МГц, 200 Вт, 28 В
	аАО.339.711ТУ
	
	
	
	
	

	66. 
	2Т904А/ВЭ
	100 - 400 МГц, 3 Вт, 28 В
	АЕЯР.432140.445ТУ
	
	
	
	
	

	67. 
	2Т9153АС
	390 - 840 МГц, 15 Вт, 28 В
	АЕЯР.432149.024ТУ
	
	
	
	
	

	68. 
	2Т9153БС
	390 - 840 МГц, 50 Вт, 28 В
	АЕЯР.432149.024ТУ
	
	
	
	
	

	69. 
	2Т9155А
	150 - 860 МГц, 15 Вт, 28 В
	АЕЯР.432150.051ТУ
	
	
	
	
	

	Модули усилителей мощности (УМ)

	Приёмка «5»

	70. 
	М421354
	3 – 30 МГц, Рвых = 1000 Вт, Uп = 50 В, Kур = 20 дБ,
	АПНТ.434810.142ТУ
	
	
	
	
	

	71. 
	МУ-200
	
	КФДЛ.435713.001ТУ
	
	
	
	
	

	Приемка "1"

	72. 
	М44265
	2,7 – 3,1 ГГц, Рвых = 300 Вт (имп.), Uп = 35 В, Kур = 8 дБ,  = 30 %, вход/выход 50 Ом
	АПНТ.434810.162ТУ
	
	
	
	
	

	73. 
	М44266
	2,7 – 3,1 ГГц, Рвых = 80 Вт (имп.), Uп = 35 В, Kур = 10 дБ,  = 30 %, вход/выход 50 Ом
	АПНТ.434810.162ТУ
	
	
	
	
	

	74. 
	УМ133-5
	Сверхширокополосный линейный УМ, 1,5 - 520 МГц, Рвых = 5 Вт,Uп = 28 В, Kур = 24 дБ, 

М3, М5 не более – 27 дБ, вход/выход 50 Ом,  
	
	
	
	
	
	


ВЧ и СВЧ  изделия ОАО «НИИЭТ» запуск в серию запланирован в 2017 г.

	№

п/п
	Обозначение
	Тип приёмки
	Основные параметры(рабочая частота, выходная мощность,

напряжение питания)
	Технические условия
	Функциональный аналог (прототип)
	Срок запуска
	1 квартал

шт.
	2 квартал

шт.
	3

Квартал

шт.
	4 квартал

шт.
	Потребность на 2017 г.

	
	
	Полевые транзисторы

	1.
	2П9103А
	5
	860 МГц, 10 Вт, 32 В
	АЕЯР.432150.585ТУ
	BLF1043 (NXP)
	1 кв. 2017
	
	
	
	
	

	2.
	2П9103Б
	
	860 МГц, 45 Вт, 32 В
	АЕЯР.432150.585ТУ
	BLF2045, BLF1046 (NXP); MRF9045 (Freescale)
	
	
	
	
	
	

	 3.
	2П9103В
	
	860 МГц, 75 Вт, 32 В
	АЕЯР.432150.585ТУ
	MRF373 (Freescale)
	
	
	
	
	
	

	 4.
	2П9103ГС
	
	860 МГц, 150 Вт, 32 В
	АЕЯР.432150.585ТУ
	BLF861 (NXP); MRF374 (Freescale)
	
	
	
	
	
	

	 5.
	2П9103ДС
	
	860 МГц, 300 Вт, 32 В
	АЕЯР.432150.585ТУ
	BLF872 (NXP);  MRF6P3300 (Freescale)
	
	
	
	
	
	

	 6.
	2П9110ЖС
	5
	1550 МГц, 450 Вт (имп.), 50 В
	АЕЯР.432150.625ТУ
	BLA6H0912-500 (NXP)
	
	
	
	
	
	

	 7.
	  2П9115БС
	5
	1030-1090 МГц, 1000 Вт (имп.), 50 В
	АЕЯР.432150.651ТУ
	ILD 1011M1000HVC (Integra technologies)
	
	
	
	
	
	


Покупатель:                                                                                                                             Начальник _________ВП МО РФ

_____________________________________________                                                          ____________________/____________________

____________________/________________________

